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STLIZTUM=PLANAR=EPITAXTAL=-KAPAZITATSD1ODE

fiir Frequenzverviel facher
mit Ausgangsfrequenzen bis ca.

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall, JEDEC DO=4

Die Katode ist mit dem
Metallgehiuse verbunden.

Mabangaben in mm,
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und Eingangsleistungen bis 40 W
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Kurzdaten:
Sperrspannung Uy = max, 120 v
Verlustleistung bei 3, = 100 oo F = max. 10 W
Fperrachichttemperatur 5 = max, 175 *c
Eapazitit bei Up = & ¥V, [ = 1 MHz C = 28,..439 pF
Serienwiderstand bei Up = 6 V, [ = 400 MHz R 5 1,2 &
Grenzfrequenz f'I - 25 GHz
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BAY 96

Absolute Grenzwerte: (gilltig his HJ lax]

Sperrspannung: EH = max, 120 V

Verlustleistung: P - max. 20 W

Sperrachichitemperatur: Yy o omax. 175 %C

Lagorungstemperatur: %5 = min, =645 °C
fg o= max. 175 o

Wiirmewiders tand:

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehiivae: Bip g = 7.0 grd/Ww

25

(W) s

15

Kennwerte:

Kapazitidt bei Up = 6 V, f « 1 MHz: C = 28,..39 pF *)
Serienwiderstand bei Up = & V, f = 400 MHz: Rg = 0,9 (£1,2) at)
25 GHz 1)

[
i

Grenzfrequenz bei Up = 120 V:

*)OAQL = 0,65 % Ly ¢ - 1

E 27 CRg
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Betriebswerte als Fregquenzverdreifacher von 150 MHz aufl 450 MHz:

Wirkungsgrad bei Lingangsleistung Py = 25 W: n =64 (= 60) %

500 500

Ausgang

R Log ki 1.1 = 6,5 Wdgn, 1,3 mm Cu,

C; = Tussl0O pF Linge 14,3 mm, Innen- § 7,5 mm

Ca 2...13 pF Ly = 2 Wdgn. 2 mm Cu,

Cy = 2...13 pF Linge 7,8 mm, Tonen- @ 6,7 mm

Uy 2...13 pF I._-3 - Kupferband 0,5 mm x 6 3 mm,

€n = 2...235 pF Linge 205 4 mm, Chazsis-Ahstand 14,3 mm
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